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絶対最大定格 AbsoluteMaximumRatings（指定のない場合 Tl＝２５℃/Unlessotherwisespecified）

外形図 Outline

K1VZL20

Unit：mm

外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印
表示については捺印仕様をご確認下さい。
Fordetailsoftheoutlinedimensions,refertoourwebsite.
Asforthemarking,refertothespecification"Marking,
TerminalConnection".

Package：1F

絶対最大定格 AbsoluteMaximumRatings（指定のない場合 Tl＝25℃/Unlessotherwisespecified）

単位
Unit

規 格 値
Ratings

条 件
Conditions

記号
Symbol

項 目
Item

℃－40～125Tstg保存温度
StorageTemperature

℃125Tj接合部温度
OperatingJunctionTemperature

V15VDRMオフ電圧
MaximumOff-stateVoltage

A0.5Tl=110℃,50Hz正弦波,導通角θ=180°
Tl=110℃,50Hzsinewave,θ=180°IT実効オン電流

RMSOn-stateCurrent

電気的・熱的特性 ElectricalCharacteristics（指定のない場合 Tl＝25℃/Unlessotherwisespecified）

単位
Unit

規格値
Ratings

条 件
Conditions

記号
Symbol

項 目
Item

VMIN 18
MAX 22

パルス測定 dv/dt=8V/ms
Pulsemeasurementdv/dt=8V/msVBOブレークオーバー電圧

BreakoverVoltage

μAMAX 5VD＝15VIDRMオフ電流
Off-stateCurrent

mAMAX 20IBOブレークオーバー電流
BreakoverCurrent

mAMAX 20IH保持電流
HoldingCurrent

VMAX 1.2IT＝0.5AVTオン電圧
On-stateVoltage

℃/WMAX 23接合部・リード間
Junctiontoleadθjl熱抵抗

ThermalResistance

5

2
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②

Control No.
管理番号（例）

Z
4

00 00

ロット記号（例）
Type No.
品名略号

Date code
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特性図 CharacteristicDiagrams
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On-state Voltage vs On-state Current
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Break Over Voltage vs Junction Temperature
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